




















































专利名称(译) 公共电极基板和具有该基板的液晶显示装置
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[标]发明人 TANIGUCHI YOJI
INOUE HIROYASU

发明人 TANIGUCHI, YOJI
INOUE, HIROYASU
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优先权 2000356218 2000-11-22 JP

其他公开文献 US20020060764A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公共电极基板具有透明绝缘基板，该透明绝缘基板与阵列基板相对布
置，阵列基板具有形成在由多个栅极总线和漏极总线限定的各个像素区
域中的像素电极。基板保持具有负介电各向异性的液晶。在透明绝缘基
板上形成公共电极;在公共电极上形成具有线状突起的对准调节结构;当在
垂直于透明绝缘基板表面的方向上观察时，在透明绝缘基板上形成具有
与像素电极重叠的重叠区域的遮光膜，以屏蔽液晶的取向缺陷区域。形
成在像素电极的端部区域中。
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